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[作者] 重庆大学光电工程学院

[单位] 重庆大学光电工程学院

[摘要] 个人简历：2008-2012年：清华大学物理系学士学位；2012-2014年：清华大学物理系硕士学位；2014-2018年：香港科技大学电子

及计算机工程系博士学位；2019-2020年：美国宾夕法尼亚州立大学电机工程系博士后；2021年-至今 ： 重庆大学副教授。
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个人简历

2008-2012年：清华大学物理系学士学位

2012-2014年：清华大学物理系硕士学位

2014-2018年：香港科技大学电子及计算机工程系博士学位

2019-2020年：美国宾夕法尼亚州立大学电机工程系博士后

2021年-至今 ： 重庆大学副教授

研究方向

1. 低维材料的光电子器件应用，包括基于碳纳米管、石墨烯、过渡金属硫族化合物、钙钛矿、氧化物、量子点等的

太阳能电池、发光器件及光电探测器件等

2. 低维材料光电性质相关的第一性原理计算研究，包括其拉曼散射、非线性光学、激子精细结构、束缚激子荧光等

研究成果

主要从事低维材料的电子器件和光学性能研究。在相关领域的国际期刊及会议共发表论文30余篇，其中以第一作者

发表期刊论文11篇，全部为SCI收录，包括纳米技术、应用物理、理论物理和物理化学等领域的国际权威期刊ACS Nano

3篇, npj 2D Materials and Applications 1篇, Nanoscale 1篇，Physical Review B 1篇，Langmuir 1篇，Scientific

Reports 1篇，Nanotechnology 1篇，并多次参加物理、材料领域国际顶级会议和担任Nano Letters, ACS Appl.

Mater. Interfaces, J. Phys. Chem. C, J. Phys.: Condens. Matter等多个国际知名期刊审稿人。

相关的主要学术成果为：（1）首次提出并验证了通过氮气等离子体表面功能化实现二维材料表面的高k介质沉积和

高稳定性器件的制备钝化；（2）首次提出并验证了二维材料作为栅极，宽禁带半导体氮化镓作为沟道，制备具备栅极耐

压和提升沟道电流能力的新型电子器件；（3）二维材料的光学响应和性能优化研究，包括其缺陷荧光、拉曼散射、二阶

谐波产生、声子激发与超快电子衍射，以及它们在单光子发射、非线性光学方向的应用；（4）二维材料光电性质相关的

第一性原理计算，包括吸附或缺陷的拉曼散射、束缚激子荧光等。

代表论著

1. Q. Qian, R. Zu, Q. Ji, G. S. Jung, K. Zhang, Y. Zhang, M. J. Buehler, J. Kong, V. Gopalan and S. Huang,
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